
32

Журнал Белорусского государственного университета. Физика. 2019;2:26 –35
Journal of the Belarusian State University. Physics. 2019;2:26 –35

Рис. 3. Градуировочные зависимости номера канала АЦП от энергии гамма-кванта  
для кристалла Ce : GAGG при измерениях с ФЭУ Hamamatsu R3998-100-02 (а)  

и лавинным фотодиодом (APD) Hamamatsu S8664-1010 (б )
Fig. 3. Calibration dependencies: gamma-quantum energy – channel number of ADC  
for Ce : GAGG crystal for measurements with a Hamamatsu R3998-100-02 PMT (a)  

and with an avalanche photodiode (APD) Hamamatsu S8664-1010 (b)


